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ZUND-, EINRAST- UND HALTESTROM- MESSGERAT

Das ZEH 712 dient zur Prifung
von Thyristoren.

Gemessen werden die charakteris-
tischen Gate-Ziindeigenschaften,
sowie der Einrast- und Haltestrom
im Anodenkreis. Die Messung
erfolgt immer in der Reihenfolge:
Zindmessung — Haltestrommes-
sung — Einraststrommessung:

1. Ziind-Messung

Der Gatestrom wird solange er-
héht, bis es zum Ziinden des Thy-
ristors kommt. Dieser Strom wird
gemessen und angezeigt. An-
schlielRend werden mit dem glei-
chen Strom ein Gate-Impuls
(400 ps) und die Zindspannung
mit Ruckwirkung des Anoden-
stroms gemessen.

2. Haltestrom-Messung

Bei der Haltestrommessung wird
der Anodenstrom kontinuierlich
abgesenkt, bis der Strom abreil3t.
Angezeigt wird der Messwert nach
DIN — d. h. der Messwert mit dem

grolten Innenwiderstand, betrie-
ben an Uxk.

3. Einraststrom-Messung

Das Standard-Verfahren nach DIN
IEC 747 sieht eine Wiederholung
von Zundvorgangen mit anstei-
genden Anodenstrom vor, bis der
Einraststrom erreicht ist. Dies flihrt
bei hoheren Einraststromen zu
erheblichen Messzeiten. Um dies
zu vermeiden, wird im ZEH 712
ein zeitoptimiertes Verfahren an-
gewandt, welches innerhalb von
maximal 20 ms ein Ergebnis lie-
fert.

Fur die einzelnen Prifparameter
sind Grenzwerte vorzugeben, de-
ren Einhaltung Uberprift, ange-
zeigt und zur GUT/SCHLECHT-
Bewertung des Priflings herange-
zogen wird.

o Zeitoptimiertes Messverfahren
far Einraststrommessung

o Gatestromquelle einstellbar im
Bereich von 5 mA bis 10 A

¢ Anodenstromquelle einstellbar
im Bereich von 0,5 bis 10 A

o Leerlaufspannung Uak einstell-
bar im Bereich von 0 bis 20 V
bzw.

0 bis 100 V
(Kondensator 2200 uF)

e Gatespannungsmessung in den
Bereichen 0 bis 5,0 V oder 0 bis
100V

o Gatestrommessung bis 10 A

Anwendungen

e Handmessplatz flir die Bauteil-
prifung in Produktion und Quali-
tatssicherung.

e Integration in automatische An-
lagen Uber serielle Schnittstelle.

e Ermittlung von Ziindeigenschaf-
ten in der Entwicklung.
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5...10.000 mA

1 mA

0,5 % des Einstellwertes + 5 mA
10 ... 200 ps

1 us

1 us

0,5A/1us

0,5...10,00 A

0,1A

0,5 % des Einstellwertes + 5 mA

6..100V 10 %

0/1/2/5/10Q

1...10.000 mA
1 mA
0,5 % vom Messwert + 1 mA

0...5000V,0...100V
1mV/10 mV

0,5 % des Messwertes + 1 mV /10 mV

230 V~ 50/60 Hz max. 100 W
0,5 AT

490 x 225 x 260 [mm] (19 Einschubgehause 5HE)

ca. 14 kg



